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is expected to work as a light generator section, a mode converter section, a reflector section, and an 

output section.   

Goals of the project (which may be modified according to the interests of the student): 

 Understand the waveguide dispersion of the composite photonic crystal and Si waveguide.  

 Identify design criteria for sections with different functionalities.  

 Propose an optimized laser design.  

For these goals, you will do numerical simulations and theoretical analysis of them. This requires solid 

understanding on electromagnetism and solid‐state physics. A basic understanding on programming is a 

plus. If successful, the outcome of this project could be developed as a Ph.D. project that may include the 

fabrication of the designed laser. Thus, this project is open not only for a student interest in theory, but also 

for one in experiment.  

If you want to hear more about the project, you are encouraged to come by our offices or send us an email. 

Supervisors: 

Il‐Sug Chung (ilch@fotonik.dtu.dk, Office 345v/170) 

Jesper Mørk (jesm@fotonik.dtu.dk, Office 345v/081) 
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